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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 47 de la CEL: Dispositifs a

semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Dis Rapport de vote
47(BC)1335 Z7(BC)1337
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute i tion _sur-le vgte

ayant abouti a I'approbation de cet amendement.
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CHAPITRE li: TERMINOLOGIE ET SYMBOLES

2 Termes généraux

2.1 Régions physiqu
2.1.1 Région collects

Région physj
fonctionne

ment par la bo

Région physique située entre la jonction collecteur et la jonction émetteur, compren
13 région de commande et qui, dans un transistor discret simple, est accessible extérieu
ment par la borne de base désignée.

de
e..

-

ant
re-

2.1.4 Jonction collecteur(-base)

Région de transition située entre la région collecteur et la région base.

2.1.5 Jonction émetteur(-base)

Région de transition située entre la région émetteur et ia région base.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor
devices. '

The text of this amendment is based on the foliowing documents:

Dis Report on voting

4/7(COY1335 A7{COy1337

eund jn the

n

ull information on the voting for the approval of this amendment can b
gport on voting indicated in the above table.
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2 Genheral terms

2.1.1 Collector region

he physical regior tha
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.1.3  Basg-region

The physical region located between the collector junction and the emitter junction and
that contains the control region and, in a simple, discrete transistor, is externally accessible
iy the designated base terminal

2.1.4 Collector(-base) junction
The transition region between the collector region and the base region.
2.1.5 Enmitter(-base) junction

The transition region between the emitter region and the base region.
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2.1.6° Borne du coliecteur

Point de connexion spécifié, accessible extérieurement, relié a I'électrode collecteur et a
la région coliecteur.

2.1.7 Borne de I'émetteur

Point de connexion spécifié, accessible extérieurement, relié & I'électrode émetteur et a la
région émetteur.

2[1.8 Borne de base

Point de connexion spécifié, accessible extérieurement, relié a I'électrode base et ala
région de base.

22 Régions fonctionnelles spécifiques
212.1 Région collecteur fonctionnelle

REgion collecteur qui capte les porteurs de charge du coura
base fonctionnelle passant par la jonction (collectrice) située e
fgnctionnelle.

pringcipal\de la région

2[2.2 Région émetteur fonctionnelle

Région d’alimentation qui fo rmt les p
base fonctionnelle a trav
fanctionnelle.

NOTE - En mode de fongctionfnemen
et, en mode de fo @ invé

2|2.3 Région base

N
N
N
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couchedezdéplétion collecteur(-base)

2

égion de~¢harge d’espace située entre la région collecteur fonctionnelle et la région base
gnctionnglle.

-

2l2\5" Région de charge d’espace émetteur(-base);

couche de déplétion émetteur(-base)

Région de charge d’espace située entre la région émetteur fonctionnelle et la région base
fonctionnelle.
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